
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Para o circuito da figura, os transístores MOS têm 
os seguintos parâmetros: VTn = |VTp| = 1 V, µnCox = 
2µpCox = 20 mA/V2, W = 100 µm, L = 10 µm e |VA| 
= 100 V. 
Para IREF = 100 µA, VDD = 10 V. 

(a) Determine o ganho em tensão do circuito. 
(b) Determine a excursão máxima / minima do 

sinal de saída que ainde mantem os 
transístores em saturação. 

(c) Calcule o valor de uma resistência R que 
realize a corrente IREF. 

1) O MOSFET do circuito da figura tem VT = 
1 V, µnCoxW/ L = 0.4 mA/V2 e VA = 40 V. 

(a) Encontre valores para Rs, Rd, Rg de 
forma que ID = 0.1 mA. O valor de Rd
é o maior possivel enquanto que a 
amplitude do sinal no dreno ±1 V é 
possivel sem que o transistor saia de 
zona de saturação; a resistência de 
entrada na porta é de ri = 10 MΩ. 

(b) Encontre valores para gm e ro no 
ponto de polarização. 

(c) Se o terminal z é ligado à linha de 
referência, x é ligado a uma fonte de 
sinal com resistência interna de 1 
MΩ, e y é ligado a uma resistência de 
carga de 40 kΩ, calcule o ganho do 
amplificador Av = vy/vi. 
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